WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

1/18

16 7 N4 P-type GaN 19
11 14 4 GaN/InGaN MQWs EJ
15 "4 N-type GaN
+7 20
FIG. 14
(Prior Art)

10b

15 " N-type GaN

11 14 " GaN/InGaN MQWs

16 7 N4 P-type GaN

FIG. 1B
(Prior Art)



WO 2013/032699 PCT/US2012/050855
2/18
290
200 ~UJ SST
OTHER

SUBSYSTEMS [~ 294
291 ~|  POWER
202 ~1  DRIVER STATE DEVICE |l 295
293 ~|| PROGCESSOR

FIG. 24



WO 2013/032699

PCT/US2012/050855
3/18
280
P N4
¢ 270
P N4
Y

{\
202< I

Km%%%%%%%%%%%%%%{? 220

|

FIG. 2B



WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

4/18

W /j{/\ 206
) A 208
é 7)/\ 216

%ﬁ 210

FIG. 34

230

é%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%§%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%EP/"22°b

ﬁgﬁéﬁiﬁﬁﬁi%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁéﬁéﬁiﬁi%ﬁﬁ%;:f@ﬂzm

________________________________ 204

202 { W 74 206
() A 208

216

e -

FIG. 3B




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

5/18

300 \
202 { (// /%/\ 206
) A/\ 208
( 7)/\ 216
\ ~€/“ 210
FIG. 3C
300 \ -

~ \ 209

216~ /

\ \(/\ 208
202y 7 Z

FIG. 3D



WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

6/18

250~% 241

241
QQE S L

216{ \ , P
A 206

1%
%&%@%ﬁ%ﬁ%ﬁ%@%ﬁ%ﬁi o™

e -

FIG. 3E
250, 2422 4<v 242 241 s ¥ 50
g}gﬁ yéjffzm /
\ {7 208
202{ - D
NN %%%%%%%%%%%%%%@ 20

e -

FIG. 3F




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

7/18
2424<V 242 v o
225402\\:_:_ 244 -
H P
2024 [ A 226
m%%%%%%%%%%%%& 220

FIG. 3G



PCT/US2012/050855

WO 2013/032699

8/18

096Gy

\

8G¥

v OIA

q9G¥

°09% qpcy| 9857 ooy
\ \

\ \

BoGY

V1o

B09Yy
|

09¥

F@.V /\l s




WO 2013/032699

9/18

PCT/US2012/050855

204 ~_[
220 ~SY¥ %I\YRR%I\% R\%%

FIG. 54




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

10/18
600 \ /\380
4
r—2m

230

\
\ A

646

FIG. 6




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

11/18
700\ o
T
9~y 751

750~ ;52 /753 -
208
{:V Vzéfﬁﬁ
B e 220
% 230

646

FIG. 7



WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

12/18

800

N
W 220

202 {W L 22(())231
) A 208
( 7)/\ 216
2 %/\ 210

FIG. 84
800 N o 801
= ~

W m\

202 {)W Z
(

| i

FIG. 8B




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

13/18

800
N 220 801

r_/ 802
WW at

{ )
202 )W 7
(

| i

FIG. 8C

800

N 220 802 712

= J
er = ﬁ&%ﬂ\
202 {W
)
(

| i

FIG. 8D




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

14/18

800
N 220 802 1o 802

= S
W” NN

202 {W /-

) \
( /

| >

FIG. 8E

800

N 220 802 gop 712
) J

) Wi
I 7 7 7 )
W - %W\
202{@ A

)
(

| i

FIG. 8F

802




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

15/18
800 803
N A
/ ' AN
WW i S
202 {W 4802 e
) \
é §
FIG. 8G

800

\ 802

> 55; : § \
W 272222 m\
202{@

)
(

| i

FIG. 8H




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

16/18
800\ 8?3 830 8?4
/e 2/‘802
802~ k] Pammnatd
SOZ’V %%% 811
}W A \3/\812
204
202 {W 74206
) \/\208
( }/\216

FIG. 81




WO 2013/032699 PCT/US2012/050855

17/18

\ N
805K ) ’ =
\ 840b 804 840c 840d

\ 712
804 811

/




PCT/US2012/050855

WO 2013/032699

18/18

900
N

FIG. 9



